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@ Reflektoranordnung f Or eine Leuchte 

(g) Rasterleuchte mit mindestens einer langilchen Lampe (1) 
und elnem Rasterreffektor (2), bestehend aus Saitanroflekto- 
ran (3) und Querlamellen (4), wofael sich der Rasterreffektor 
(2) im wesantllchert unterhalb der Lampe (1) erstrackt und 
em AuBenreflektor (5) soweit saltlich der Lampe (1) nach 
unten gezogen 1st, so daS keine direkte Sicht zwischen dem 
unteren Rand des AuSenreflektors (5) und dem oberen Rand 
des Rasterreflsktors (2) auf die Lampe (1) m&glich ist. 
Alternativ wird vorgaschlagan, die Seitenreflektorwande 
soweit nach oban zu Ziehen, daS keino dfrekte Sicht auf die 
Lampe (1) mdgllch ist« wobel die die Lampe (1) abdaokenden 
Flachen der Seitenroflektoren (3) geiocht sind. 
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Beschreibung 

Die voriiegende Erfindung betrifft eine Reflektoran- 
ordnung far eine Leuchte, insbesondere ffir eine Raster- 
leuchte mit einem hohen Anteil an gerichtetem licht, 5 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 oder 10. 

Rasterleuchten zeiclinen sich allgemein durch gute 
lichttechnische Eigenschaften aus. Fur Bildschirmar- 
beitsplatze ist beispielsweise gefordert. daB die einge- 
setzten Leuciiten bis 50** entblendet sein mussen. d. h. 10 
daB parallel zur Lampenachse und rechtwinklig zur 
Lampenachse kein Lichtstrahl mit einem grdBeren Win- 
kel als 50** bezUglich der Senkreciiten zur Deckenebene 
austreten darf. Diese vorgeschriebene Entblendung der 
Lampe kann mittels unter dem Leuchtmittel (Lampe) 15 
angeordneten Rastern erreicht werden, wobei durch die 
Anordnung des Rasters, bestehend aus Seitenreflekto- 
ren und dazwischen angeordneten Querlamellen, die 
Blendbegrenzung in einem weiten Bereich konstruktiv 
festlegbar ist 20 

Bei derartigen Leuchten ist Jedoch bei einem flachen 
Betrachtungswinkei nicht feststeilbar, ob die Leuchte 
eingeschaitet ist oder nicht. da dieser Betrachtungsbe- 
reich entblendet ist Folglich wirkt die Leuchte trotz 
hoher Beleuchtungsstarken dunkel. Das Licht, das aus 25 
der Leuchte austritt, wird erst beim Auftreffen auf eine 
Wand- Oder Bodenflache sichtbar; die Decke bleibt je- 
doch dunkel, da von der Leuchte kein Licht Richtung 
Decke abgestrahit wird. Die Beleuchtungssituation wird 
dabei von einem Betrachter als eher unangenehm emp~ 30 
funden, da nicht nachvollziehbar ist, woher das Licht 
kommt Dieser Effekt wird als Hohleneffekt bezeichnet. 

Mit der in der EP 0 574 761 Al beschriebenen Leuch- 
te soil dem entgegengewirkt werden. Dabei erstrecken 
sich fiber dem Leuchtmittel schwingenartige weiBe Re- 35 
flektoren, so daB der oberhalb der Lampe vorhandene 
Deckenbereich erhellt wird und leicht erkennbar ist, ob 
die Leuchte eingeschaitet ist oder nicht. Unter dem 
Leuchtmittel ist ein teiliichtdurchlassiger Reflektorkorb 
angeordnet, so daB das von der Lampe nach unten abge- 40 
strahlte Licht in seiner Intensitat gemindert wird. Die 
Leuchtdichten werden dabei bevorzugt so gewahlt, daB 
die Leuchtdichten aus alien Betrachtungswinkein an den 
Reflektoren der Leuchte und am Reflektorkorb gleich 
groB sind. Aufgrund der iiber dem Leuchtmittel ange- 45 
ordneten AuBenreflektoren erscheint die gesamte 
Leuchte hell. Eine weitgehende Reduktion der Leucht- 
dichten unter flachen Winkeln ist mit dieser Leuchte 
jedoch nicht zu erreichen, da von den AuBenreflektoren 
und vom Korb das Licht nicht gerichtet, sondern diffus 50 
abgestrahit wird, was zu Blendeff ekten fiihren kann. 

In der AT 37 85 89 ist eine ahnliche Leuchte beschrie- 
ben, wobei hier anstelie des Reflektorkorbs ein Rastre- 
flektor eingesetzt wird. Die entsprechende Leuchte ist 
in Fig. 15 dargestellt Der Rasterrefiektor 2 besteht aus 55 
Seitenreflektoren 3 und Querlamellen 4, wobei die Sei- 
tenreflektoren 3 so weit hochgezogen sind, daB das von 
einer in der Leuchte angeordneten langlichen Lampe 
seitlich austretende Licht gegen die Seitenreflektoren 3 
fallt und nach innen reflektiert wird. Des weiteren weist eo 
die in Fig. 15 gezeigte Leuchte einen AuBenreflektor 5 
auf, der sich oberhalb der Lampe erstreckt, so daB sich 
zwischen dem Rasterrefiektor 2 und dem AuBenreflek- 
tor 5 freier Raum befindet Durch den Einsatz eines 
Rasterreflektors wird der Anteil des nach unten abge- 65 
strahlten gerichteten Lichts erhoht. Allerdings besteht 
durch den freien Raum zwischen dem Rasterrefiektor 
und dem AuBenreflektor freie Sicht auf denjenigen Be- 
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reich des AuBenreflektors, der unmittelbar fiber der 
Lampe liegt. Dieser AuBenreflektorbereich weist erne 
besonders hohe Leuchtdichte auf, so daB dies zu Blend- 
effekten und ggf. auch zu Reflexionen auf Bildschirmen 
ffihren kann. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
verbesserte Reflektoranordnung ffir eine Leuchte mit 
einem hohen Anteil an nach unten abgestrahlten gerich- 
teten Licht und mit einer verbesserten Entblendung zu 
schaffen. Insbesondere soUen auch bei der verbesserten 
Reflektoranordnung die Vorteile des Rasterreflektors, 
d h. der sehr hohe Anteil an nach unten abgestrahlten 
blendfreien LJcht, und des AuBenreflektors, d.h. die 
Aufhellung der Umgebung des Rasters, beibehalten 
werden. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale der unabhangigen Anspruche 1 
oder 10 gel6st ErfmdimgsgemaB wird vorwiegend das 
seitlich von der Lampe abgestrahlte Licht zur Aufhel- 
lung der Umgebung des Rasters verwendet. 

Durch die erfindungsgemafie L6sung wird nicht nur 
die direkte Sicht auf die Lampe unterbunden, sondern es 
wird auch aufgabengemlB neben dem nach oben abge- 
strahlten Licht vor allem das seitlich von der Lampe 
abgestrahlte Licht ffir die Aufhellung der Umgebung 
des Rasters verwendet. 

Durch die vorteilhafte Ausgestaltung nach Patentan- 
spruch wird vermieden, dafl der besonders bestrahlte 
Bereich des AuBenreflektors oberhalb der Lampe unter 
einem Winkel sichtbar ist, der flacher als der Winkel ist, 
der durch die Lampe und den unteren Rand des Raster- 
reflektors festgelegt ist. Es ist somit gewahrleistet, daB 
eine Person, die sich innerhalb des Ausblendungsbe- 
reichs des Rasterreflektors befindet, in keinem Fall deri 
oberhalb der Lampe befindlichen Bereich des AuBenre- 
flektors, der besonders stark bestrahlt ist, sehen kann, 
Somit wird die angestrebte Blendfreiheit weiter verbes- 
sert. Die Winkelbedingung nach Anspruch 2 definiert 
den Bereich des Rasterreflektors, in dem dieser reflek- 
tierend, d. h. lichtundurchlassig ausgebildet sein muB, 
um die Entblendung zu gewahrleisten. Im Bereich dar- 
iiber kann der Rasterrefiektor teiliichtdurchlassig aus- 
gebildet sein, um in Abhangigkelt vom Grad der Licht- 
durchlassigkeit die Leuchtdichten an den AuBenreflek- 
toren einzustellen. 

Vorteilhafterweise weist der AuBenreflektor eine 
derartige Oberflache auf, daB das von ihm abgestrahlte 
bzw. reflektierte Licht diffus ist. Es kann sich dabei um 
eine aufgerauhte Metalloberfiache, beispielsweise aus 
Aluminium, oder um eine weiBe Beschichtung handeln. 

Alternativ wird erfindungsgemaB vorgeschlagen, daB 
der untere Randbereich zwischen dem Rasterrefiektor 
und dem AuBenreflektor von einer durchscheinenden 
(opalen) Scheibe abgedeckt ist, so daB durch die opale 
Scheibe der unmittelbare Blick auf den oberhalb der 
Lampe liegenden Bereich unter alien Betrachtungswin- 
kein verdeckt wird. In diesem Fall ist es auch nicht mehr 
unbedingt erforderlich, daB die im Patentanspruch 2 de- 
finierte Winkelbedingung (a ^ p) eingehalten wird. 

GemaB Anspruch 10 sind die Seitenreflektoren in ih- 
rem oberen Bereich teiliichtdurchlassig. Vorteilhafter- 
weise sind die Seitenreflektoren in diesem oberen Be- 
reich gelocht, so daB das von der Lampe abgestrahlte 
Licht seitlich durch die Locher der Seitenreflektoren 
austreten kann, oder die Seitenreflektoren sind in die- 
sem Bereich aus transparentem teilreflektierendem Ma- 
terial gefertigt 

Der AuBenreflektor ist mit einer solchen Oberflache 
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versehen. daB das von dem AuSenreflektor abgestrahlte 
bzw. reflektierte Licfat diffus ist Es kann sich dabei urn 
eine aufgerauhte Metallflache, beispielsweise aus Alu- 
minium Oder um eine weiSe Beschichtung handeln. 
Durch diese Ausgestaltung wird seitlich aus der Lampe 5 
abgestrahltes Licht durch die Locher der Seitenreflek- 
toren in dem Offnungsbereich zwischen den Seitenre- 
flektoren des Rasterreflektors und dem AuBenreflekto- 
ren diffus abgestrahit 

Alternativ kann anstelle einer %vei6en Aufienreflek- 10 
torbeschichtung aucii eine verspiegeite AuBenrefiektor- 
beschichtung oder reflektierende Flachen der Leuch- 
tenwanne zur Reflexion des von der Lampe abgestrahl- 
ten Lichts eingesetzt werden, wobei dann jedoch der 
Offnungsbereich zwischen den Seitenreflektoren des 15 
Rasterreflektors und dem AuBenreflektor von einer dif- 
fus streuenden Abdeckung fiberdeckt sein muB. In dem 
Offnungsbereich zwischen dem Rasterreflektor und 
dem AuBenreflektor kann auch ein weiterer zumindest 
teillichtdurchlassiger Reflektor angeordnet sein, der das 20 
Licht teilweise nach oben reflektiert, so daB auch eine 
Deckenaufhellung erreicht wird. 

Durch die Lochgr5Be und die Lochverteilung in den 
Seitenreflektorwanden wkd der Anteil des diffusen 
Lichts an dem von der Leuchte abgegebenen Lichts 25 
beeinfluBt. 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen anhand bevorzugter Ausfuhrungs- 
beispiele naher beschrieben. Es zeigen 

. Fig. 1 —5 alternative Ausfuhrungsformen eines ersten 30 
erfindungsgemaBen Ausfiihrungsbeispieis. 

Fig. 6 und 7 alternative Ausfuhrungsformen des er- 
sten erf indungsgemaBen Ausf uhrungsbeispiels mit zwei 
Lampen, 

Fig- 8—10 alternative Ausfuhrungsformen des ersten 35 
erfindungsgem^Ben Ausfiihrungsbeispiei mit zwei Ra- 
sterreflektoren, 

Fig. 1 i eine Darsteliung des ersten erfindungsgema- 
Ben Ausfuhrungsbeispiels zur Verdeutlichung mogli- 
cher Strahlenverl^ufe des von der Lampe abgestrahlten 40 
Lichts, 

Fig. 12— '14 alternative Ausfuhrungsformen ernes 
zweiten erfindungsgemaSen Ausfuhrungsbeispiels, und 

Fig. 15 eine bereits bekannte Leuchte. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines erstes 45 
erfindungsgemaBen Ausfuhrungsbeispiels unter Bezug- 
nahme auf Fig. 1 beschrieben. Wie in Fig. 1 gezeigt, um- 
faBt die erfindungsgemaBe Reflektoranordnung mmde- 
stens eine iangliche Lampe t einen Rasterreflektor 2, 
bestehend aus Seitenreflektoren 3 und Querlamellen 4, 50 
sowie einen sich uber die Lampe 1 und den Rasterre- 
flektor 2 erstreckenden AuBenreflektor 5, die bevorzugt 
in einem Leuchtengehause 10 angeordnet sind. Der Ra- 
sterreflektor 2 ist im wesentlichen unterhalb der Lampe 
1 angeordnet, so daB von der Lampe 1 ungehindert 55 
seitlich Licht austreten kann, das von dem AuBenreflek- 
tor 5 reflektiert wird. ErfindungsgemaB ist der AuBenre- 
flektor 5 so weit seitlich der Lampe 1 nach unten gezo- 
gen, daB keine direkte Sicht zwischen dem unteren 
Rand des AuBenreflektors 5 und dem oberen Rand des eo 
Rasterreflektors 2 auf die Lampe 1 rndghch ist Die m 
einer Querebene zu der Reflektoranordnung den unte- 
ren Rand des AuBenreflektors 5 und den oberen Rand 
des Rasterreflektors 2 verbindende Gerade veriauft da- 
zu unter einem solchen Winkel a zur Horizontalen ge- 65 
neigt, daB die Lampe 1 in dem durch diese Gerade be- 
grenzten geometrischen Schattenraum liegt. Um zu ver- 
meiden, daB der besonders bestrahlte Bereich des Au- 



916 CI 

4 

Benreflektors 5 oberhalb der Lampe 1 unter einem Win- 
kel sichtbar ist, der flacher als der Winkel p ist, welcher 
durch die Horizontale und die von dem unteren Rand 
des Rasterreflektors 2 an die Unterseite der Lampe 1 
gelegte Tangente definiert ist, wird inbesondere erfin- 
dungsgemaB der AuBenreflektor 5 soweit herunterge- 
zogen, daB der Winkel a nicht kleiner ais der Winkel P 
ist 

Durch diese erfindungsgemaBe Anordnung ist durch 
Beibehaitung der Vorteile des Rasterreflektors der An- 
teil an nach unten gerichtetem und blendfreiem Licht 
sehr hoch und der AuBenreflektor dient weiterhin zur 
Aufhellung der Umgebung des Rasterreflektors, wobei 
erfindungsgemaB vorwiegend das seitlich von der Lam- 
pe abgestrahlte Licht zur Aufhellung verwendet wird. 
Die direkte Sicht auf die Lampe I ist unterbunden. Zu- 
dem ist gewahrleistet, daS eine Person, die sich inner- 
halb des Ausblendungsbereiches des Rasterreflektors 2 
befindet, in keinem Fall den oberhalb der Lampe 1 be- 
findlichen Bereich des AuBenreflektors 5 sehen kann. 
Auf diese Weise wird die Blendfreiheit der Leuchte wel- 
ter verbessert. 

Der AuBenreflektor 5 weist vorteilhafterweise eine 
derartige Oberflache auf, daB das von dem AuBenre- 
flektor 5 abgestrahlte bzw. reflektierte Licht diffus ist 
Vorzugsweise ist die Oberflache des AuBenreflektors 5 
eine aufgerauhte Metallflache, beispielsweise aus Alu- 
minium, Oder eine weiBe Beschichtung. 

Die Wirkung der erfindungsgemaBen Reflektoran- 
ordnung soil nachstehend anhand Fig. 11 verdeutlicht 
werden. Durch a) bis d) werden verschiedene Strahlen- 
veriaufe in der erflndungsgemaBen Leuchte bezeichnet 
Der Strahlenverlauf a) beschreibt diejenigen Strahlen, 
die hn lampennahen Bereich oberhalb der Lampe 1 von 
dem AuBenreflektor 5 reflektiert werden und durch den 
Rasterreflektor 2 austreten. Mit b) sind diejenigen 
Lichtstrahlen bezeichnet, die seitlich aus der Lampe 1 
austreten, von dem AuBenreflektor 5 reflektiert werden 
und zwischen dem Rasterreflektor 2 und dem AuBenre- 
flektor 5 unter steilen Winkeln austreten, wobei durch 
den flachen Auftreffwinkel auf den AuBenreflektor 5 
geringe Leuchtdichten erzeugt werden. Die Lichtstrah- 
len nach dem Strahlenverlauf c) werden im lampenfer- 
nen Bereich reflektiert und treten unter flachen Winkeln 
zwischen dem Rasterreflektor 2 und dem AuBenreflek- 
tor 5 aus der Leuchte aus, wobei ebenfalls nur geringe 
Leuchtdichten erzeugt werden. SchiieBlich sind mit d) 
diejenigen Lichtstrahlen beschrieben, die nach mehrfa- 
cher Reflexion am AuBenreflektor 5 und den Seitenre- 
flektorwanden 3 des Rasterreflektors 2 unter flachen 
Wnkein im Offnungsbereich zwischen dem AuBenre- 
flektor 5 und dem Rasterreflektor 2 austreten, wobei 
ebenfalls nur geringe Leuchtdichten erzeugt werden. Im 
oberen Bereich 9 der Seitenreflektoren 3 konnen die 
Seitenreflektoren teillichtdurchlassig ausgefuhrt sein. 

Verschiedene Varianten des in Fig. 1 gezeigten Aus- 
fuhrungsbeispiels sind in Fig. 2 bis Fig. 5 dargesteilt 
Entsprechende Teile sind dabei mit denselben Bezugs- 
zeichen wie in Fig- 1 versehen. 

Fig. 2 zeigt eine erste Variante der in Fig. 1 gezeigten 
Reflektoranordnung, wobei der Rasterreflektor 2 ge- 
genuber dem AuBenreflektor 5 nach unten versetzt ist 
Auch far Fig. 2 gilt die Winkelbedingung a > 

Fig. 3 entspricht der in Fig. 1 gezeigten Reflektoran- 
ordnung. wobei der Offnungsbereich zwischen dem Au- 
Benreflektor 5 und dem Rasterreflektor 2 von einer 
durchscheinenden (opalen) Abdeckung bedeckt ist Die 
obenstehende Winkelbedingung (a ^ P) ist auch in 
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Fig. 3 erffiUt Dies ware jedoch nicht notwendig, da eine 
direkte Sicht auf die Lampe 1 und den oberhalb der 
Lampe 1 befindlichen Bereich des AuBenreflektors 5 
bereits durch die opale Abdeckung 6 verhindert ist 

Fig. 4 zeigt eine Variante der erfindungsgemMBen Re- 
flektoranordntang mit einer abgewandelten Quer- 
schnittsform, wobei auch in Fig. 4 eine opale Abdek- 
kung 6 vorgesehen isL Anstelle des AuBenreflektors 5 
wird das wannenfdrmige Leuchtengehause 10 so zur 
Reflexion des seitlich von der Lampe abgestrahlten 
Lichts verwendet Die Winkelbedingung (a ^ p) ist auch 
in Fig. 4 erf uUt 

Fig. 5 zeigt eine weitere Variante der in Fig. 3 darge- 
stellten erfindungsgem^Ben Reflektoranordnung niit ei- 
ner opalen Abdeckung 6 zwischen dem Rasterreflektor 
2 und dera AuBenreflektor 5, wobei aufgrund der durcii- 
scheinenden (opalen) Abdeckung 6 in Fig. 5 die Winkel- 
bedingung — wie zuvor beschrieben — nicht erfiillt 
werden muB, 

Die erfindungsgemaBe Reflektoranordnung ist nicht 
nur auf den Einsatz einer einzigen langlichen Lampe 1 
beschrankt In Fig. 6 und Fig. 7 sind mdgiiche Variatio- 
nen der in Fig. 3 und Hg. 4 gezeigten erflndungsgema- 
Ben Reflektoranordnung nut einer zweiten i^giichen 
Lampe 7 dargesteilt Dabei kann durch Helligkeitsande- 
rung (dimmen) der beiden Lampen der Anteil des ge- 
richteten Lichts und der Anteil der Umgebungshellig- 
keit unabh&igig voneinander geandert werden. 

Die erste Lampe 1 beflndet sich im Rasterreflektor 2 
oberhalb der Querlamellen 4 und ist voUstandig durch 
die Seitenreflektoren 3 des Rasterrefiektors 2 abge- 
deckt Die zweite Lampe 7 ist zwischen dem Rasterre- 
flektor 2 und dem AuBenreflektor 5 oberhalb der ersten 
Lampe 1 angeordnet Der Offnungsbereich zwischen 
dem AuBenreflektor 5 und dem Rasterreflektor 2 ist 
durch eine opale Abdeckung 6 bedeckt, so daB eine 
direkte Sicht auf den besonders stark beleuchteten Be- 
reich des AuBenreflektors 5 oberhalb der Lampen 1 und 
7 sowte eine direkte Sicht auf auf die Lampen 1 und 7 
vermieden ist. 

Fig. 7 zeigt die entsprechende Variante anhand der 
bereits in Fig, 4 gezeigten Querschnittsform des AuBen- 
reflektors 5. Auch in Fig. 7 ist der Offnungsbereich zwi- 
schen dem AuBenreflektor 5 und dem Rasterreflektor 2 
durch eine durchscheinende (opale) Abdeckung 6 be- 
deckt, so daB eine direkte Sicht auf die obere Lampe 7 
sowie den oberhalb der Lampe 7 besonders stark be- 
schienenen Bereich des AuBenreflektors 5 verhindert 
ist. Es ist selbstverstandlich, daB die mit zwei Lampen 
ausgebildeten Varianten der erfindungsgemaBen 
Leuchten nicht auf die in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten 
Beispiele beschrankt sind. Insbesondere kann eine mit 
zwei Lampen ausgebildete Leuchte auch gemaB der in 
Fig. 6 gezeigten Variante ohne opale Abdeckung 6 rea- 
lisiert werden, wobei dann der AuBenreflektor 5 soweit 
seitlich der Lampen 1 und 7 nach unten gezogen sein 
muB, so daB keine direkte Sicht zwischen dem unteren 
Rand des AuBenreflektors 5 und dem oberen Rand des 
Rasterreflektors 2 auf die Lampe 7 moglich ist 

Die Fig. 8 bis 10 zeigen eine Leuchte, die mehrere 
erfindungsgemaBe Anordnungen von Rasterreflektoren 
mit AuBenreflektoren umfassen, wobei die einzelnen 
Reflektoranordnungen parallel nebeneinander ange- 
ordnet sind und miteinander zu einer bauiichen Einheit 
verbunden sind. 

GemaB der Variante nach Fig. 8 ist jeweils der Au- 
Benreflektor 5 bzw. 5' der beiden Rasterleuchten nur an 
den sich gegenuberliegenden Seiten der beiden Raster- 
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reflektoren 2, 2* nach unten gezogen, so daB sich jeweils 
zwischen diesen und den AuBenreflektoren 5 und 5' ein 
Offnungsbereich er^bt Die AuBenreflektoren 5 bzw, 5' 
sind dabei so weit seitlich an den Lampen i bzw. V nach 
5 unten gezogen, so daB keine direkte Sicht durch den 
jeweiligen Offnungsbereich auf die Lampen 1 bzw. 1' 
moglich ist Insbesondere ist fiir jede der beiden Leuch- 
ten die Winkelbedingung a ^ p erfullt Die AuBenre- 
flektoren 5 und 5' sind miteinander verbunden, so daB 
10 die beiden Leuchten eine bauiiche Einheit bilden. 

Fig. 9 zeigt eine ahnliche Variante der mit zwei Lam- 
pen ausgebildeten Leuchte, wobei sich jedoch die Au- 
Benreflektoren 5 und 5' seitlich nach auBen erstrecken 
und die beiden Leuchten miteinander an ihren Rasterre- 
15 flektoren 2 bzw. 2' verbunden sind. Auch in Fig. 9 ist fur 
jede der beiden Leuchten die Wnkelverbindung a P 
erfOllt, wobei p, wie bereits beschrieben, den flachesten 
Winkel definiert, unter dem die Lampe 1 bzw. V noch 
durch den entsprechenden Rasterreflektor 2 bzw. 2' 
20 sichtbar ist In jeder der beiden Reflektonmordnungen 
wurde der AuBenreflektor 5 bzw. 5' so weit seitlich der 
Lampen 1 bzw. 1' heruntergezogen, so daB jeweils der 
Winkel a nicht kieiner als der Winkel P ist Eine direkte 
Sicht auf die Lampen 1 und 1' bzw. auf die besonders 
25 stark bestrahlten Bereiche der AuBenreflektoren 5 bzw. 
5' oberhalb der Lampen wird somit vermieden, wenn 
sich die Person innerhalb des Ausblendungsbereiches 
der Rasterreflektoren 2 bzw. 2' beflndet 
Fig. 10 zeigt eine dritte Variante der mit zwei Lam- 
30 pen ausgebildeten Leuchte, wobei in Fig. 10 die Winkel- 
bedmgung nicht mehr erfullt ist Dies ist allerdings auch 
nicht erforderUch, da der Offnungsbereich zwischen den 
beiden Reflektoranordnungen durch eine durchschei- 
nende (opale) Abdeckimg bedeckt ist, die eine direkte 
35 Sicht auf die Lampen 1 bzw. 1' und die oberhalb dieser 
Lampen befindlichen Bereiche des AuBenreflektors 5 
verhindert 

In den Fig. 12 bis 14 ist ein zweites erfindungsgema- 
Bes Ausftihrungsbeispiel dargesteUt, wobei Fig. 12 eine 
40 mit zwei Lampen ausgebildete Variante des zweiten 
Ausfuhrungsbeispieles zeigt Die Fig. 12 und 13 zeigen 
Varianten einer mit zwei- bzw, einer Lampe ausgebilde- 
ten Deckeneinbauleuchte und Fig. 14 eine Variante ei- 
ner mit einer Lampe ausgebildeten Deckenanbauleuch- 
45 te. 

Die Reflektoranordnung nach dem zweiten erfin- 
dungsgemaBen Ausftihrungsbeispiel umfaBt mindestens 
eine langliche Lampe I, einen Rasterreflektor 2, beste- 
hend aus Seitenreflektoren 3 und Querlamellen 4, sowie 
50 einen sich seitlich neben den Seitenreflektoren 3 des 
Rasterrefiektors 2 erstreckenden AuBenreflektor 5. Die 
Seitenreflektoren 3 des Rasterreflektors 2 sind so weit 
seitlich der Lampe 1 nach oben gezogen, so daS keine 
direkte Sicht zwischen dem unteren Rand des AuBenre- 
55 flektors 5 und dem oberen Rand der Seitenreflektoren 3 
auf die Lampe 1 moglich ist Die Seitenreflektoren sind 
lediglich in ihrem oberen Bereich teilHchtdurchlassig. 
Das von der Lampe seitlich abgestrahlte Licht kann zum 
Teil durch die Seitenreflektoren 3 austreten. Vorzugs- 
60 weise sind die der Lampe gegenuberliegenden Ab- 
schnitte der Seitenreflektoren 3 mit Lichtaustrittsoff- 
nungen versehen, d. h. gelocht Der AuBenreflektor 5 ist 
mit einer derartigen Oberflache versehen, daB das auf 
den AuBenreflektor 5 auftreffende Licht diffus reflek- 
65 tiert wird. Vorteilhafterweise weist der AuBenreflektor 
5 eine weiBe Beschichtung oder eine aufgerauhte Me- 
talloberflache auf, die eine diffuse Reflexion ermogli- 
chen. Aiternativ kann jedoch auch der AuBenreflektor 5 
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verspiegeit sein, wobei dann der Offnungsbereich zwi- 
schen dem Rasterrefiektor 2 und dem AuBenreflektor 5 
mit einer diffus streuenden Abdeckung 8 uberdeckt sein 
muB. Ebenso konnen alternativ reflektierende Flachea 
des wannenfdrmigen Leuchtengehauses anstelie von 5 
weiBen Reflektoren eingesetzt werden. 

Bei den dargestellten Varianten des zweiten erfin- 
dungsgemMBen Ausfuhrungsbeispiels ist zusatzlich ne- 
ben dem Rasterrefiektor 2 und dem AuSenreflektor 5 
ein weiterer zumindest teilUchtdurchlassiger Reflektor 8 10 
angeordnet, der das von der Lampe 1 bzw, 1' seitlich 
durch die Offnungen in den Seitenreflektoren 3 abge- 
strahite Licht so umlenkt, daB auch eine Deckenaufhei- 
lung erreicht wird. In Fig, 12 ist der entsprechende 
Strahlenverlauf dargesteilt, wobei auch der AuSenre- 15 
flektor 5 teillichtdurchlassig ist. 

Mithilfe des zweiten erfindungsgemafien Ausfuh- 
rungsbeispiels wird durch die Seitenreflektoren 3 eine 
direkte Sicht auf die Lampe 1 bzw. 1' und den besonders 
stark bestrahlten Bereich oberhalb der Lampen vermie- 20 
den. Durch die Lochung der Seitenreflektoren 3 kann 
jedoch von der Lampe abgestrahltes Licht seitlich aus- 
treten und wird durch den AuBenreflektor 5 diffus durch 
den Offnungsbereich zwischen dem Rastreflektor 2 und 
dem AuBenreflektor 5 abgestrahlt Durch den Einsatz 25 
eines Rasterreflektors 2 ist der Anteil des gerichteten 
Lichts sehr hoch und der Diffusanteil ist ledigiich so 
groB, daB er zu einer Aufhellung der Rasterumgebung, 
jedoch nicht zu einer Blendung fuhrt 

AbschlieBend sei darauf hingewiesen, daB selbstver- 30 
standlich auch eine Kombination beider Ausfiihrungs- 
beispieie mSglich ist, d, h. daB die Lampe seitlich durch 
gelochte Seitenreflektoren abgedeckt und zusatzlich 
der AuBenreflektor so weit seitlich der Lampe herunter- 
gezogen ist, daB eine direkte Sicht auf die Lampe und 35 . 
den oberhalb der Lampe befindlichen besonders stark 
bestrahlten Bereich des AuBenreflektors unmdglich ist 

Patentanspruche 

40 

1. Refiektoranordnung fur eine Leuchte, mit minde- 
stens einer langlichen Lampe (1), 

mit einem Rasterrefiektor (2), bestehend aus Sei- 
tenreflektoren (3) und Querlamellen (4), und 
mit einem AuBenreflektor (5), 45 
dadtirch gekeimzeichnet, 

daS sich der Rasterrefiektor (2) unterhalb der min- 
destens einen Lampe (i) erstreckt, und 
daB sich der AuBenreflektor (5) soweit seitlich der 
mindestens einen Lampe (1) nach unten erstreckt, 50 
daB in einer Querebene zu der Refiektoranordnung 
eine den unteren Rand des AuBenreflektors (5) und 
den oberen Rand des Rasterreflektors (2) verbin- 
dende Gerade unter einem solchen Winkel a zur 
Horizontaien geneigt verlauft, daB die mindestens 55 
eine Lampe (1) in dem durch diese Gerade begrenz- 
ten geometrischen Schattenraumliegt. 

2, Refiektoranordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB gilt a > p, wobei der Winkel P 

in der Querebene der Refiektoranordnung der eo 
Winkel zwischen der Horizontaien und der von 
dem unteren Rand des Rasterreflektors (2) an die 
Unterseite der Lampe (1) gelegte Tangente ist. 

3. Refiektoranordnung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der AuBenreflektor (5) 65 
eine diffus reflektierende Oberflache aufweist. 

4, Refiektoranordnung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB der AuBenreflektor (5) eine 
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aufgerauhte Metalloberfl^che oder eine weiBe Be- 
schichtung aufweist. 

5. Refiektoranordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Offnungsbereich zwischen dem Rasterrefiektor 

(2) und dem AuBenreflektor (5) von einer durch- 
scheinenden (opaien) Abdeckung bedeckt ist 

6. Refiektoranordnung mit mindestens zwei IMngli- 
Chen Lampen (1) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Lampen (1) jeweils parallel 
nebeneinander angeordnet sind, daB jeder Lampe 
je ein Rasterrefiektor (2) mit elAem AuBenreflektor 
(5) zugeordnet ist, die miteinander verbunden sind, 
so daB diese Anordnung eine bauliche Einheit bil- 
det 

7. Refiektoranordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB jeweils zwei solcher Reflekto- 
ranordnungen benachbart angeordnet sind und an 
den einander zugewandten Seiten ihrer AuBenre- 
flektoren (5, 5') miteinander verbunden sind. 

8. Refiektoranordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB jeweils zwei soicher Reflekto- 
ranordnungen benachbart angeordnet sind und an 
den einander zugewandten Seiten ihrer Rasterre- 
flektoren (2, 2') miteinander verbunden sind. 

9. Refiektoranordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB jeweils zwei solcher Reflekto- 
ranordnungen benachbart angeordnet sind und 
durch eine durchscheinende (opale) Abdeckung (6) 
miteinander verbunden sind. 

10. Refiektoranordnung fiir eine Leuchte, mit min- 
destens einer iSnglichen Lampe (i), mit einem Ra- 
sterrefiektor (2), bestehend aus Seitenreflektoren 

(3) und Querlamellen (4), und mit einem AuBenre- 
flektor (5), 

dadurch gekennzeichnet, daB die Seitenreflektoren 
(3) des Rasterreflektors (2) untere reflektierende 
und lichtundurchlassige Bereiche (11) aufweisen, 
die sich seitlich der mindestens einen Lampe (1) 
soweit nach oben erstrecken, daB in einer Querebe- 
ne zu der Refiektoranordnung eine den unteren 
Rand des AuBenreflektors (5) und den oberen Rand 
des Seitenreflektors (3) verbindende Gerade einen 
geometrischen Schattenraum begrenzt, in dem die 
mindestens eine Lampe (1) liegt, und sich an den 
unteren lichtundurchlassigen Bereich (11) ein Be- 
reich (9) anschlieBt, der fiir Licht teildurchlassig 
ausgebildet ist 

1 L Refiektoranordnung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der obere Bereich (9) mit einer 
Lochung ausgebildet ist 

12. Refiektoranordnung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der AuBenreflektor (5) eine 
diffus reflektierende Oberflache aufweist 

13. Refiektoranordnung nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB der AuBenreflektor (5) eine 
aufgerauhte Metailoberflache oder eine weiBe Be- 
schichtung aufweist. 

14- Refiektoranordnung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet daB der AuBenreflektor (5) eine 
verspiegelte Beschichtung aufweist und der Be- 
reich zwischen dem Rasterrefiektor (2) und dem 
AuBenreflektor (5) von einer diffus streuenden Ab- 
deckung (8) abgedeckt ist 

15. Refiektoranordnung nach einem der Anspruche 
10—14, dadurch gekennzeichnet daB der Bereich 
zwischen dem Rasterrefiektor (2) und dem AuBen- 
reflektor (5) von einem fUr Licht zumindest teU- 



DE 44 43 916 



durchlassigen Reflektor (8) abgedeckt ist, der das 
von der mindestens eiaen Lampe (1) abgestrahlte 
Licht teilweise nach oben reflektiert 
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